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1.   U
ziom

y szpilkow
e U

S1÷
U

S4 połączyć bednarką FeZn 4x25.
2.   W

 przypadku trudności w
 uzyskaniu rezystancji R

<10 O
hm

 należy zw
iększyć

      długość uziom
ów

 szpilkow
ych.

3.   Konstrukcje w
sporcze paneli PV U

ZIEM
IĆ

 (podłączyć do bednarki).
4.   Zaciski PE rozdzielnic R
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